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大截面SOI脊型波导单模条件的研究 

殷源, 戴道锌, 时尧成, 何赛灵

(浙江大学 现代光学仪器国家重点实验室 光及电磁波研究中心, 杭州 310027) 
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摘要  利用有限差分方法（FDM）对大横截面SOI（Silicon-on-insulator）脊型光波导的本征模进行了计算分
析, 从而确定了SOI脊型波导的单模条件, 即归一化外脊高和归一化脊宽的关系. 通过比较, 进一步明确了归一化
外脊高大于0.5时现有的单模条件解析公式中常数项的取值为0.3. 同时, 还对归一化外脊高小于0.5时的单模条件
也做了计算和讨论.  
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